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Opis przedmiotu zamoéwienia

Czes$¢ 1 Materiaty podtozowe elektrod

1. Grafen na SiO,/Si:

lcmx1cm,

ruchliwos¢ nosnikéw grafenu powyzej 1000 cm2/V-s,

grubos$¢ grafenu ponizej 1 nm,

grubos$¢ dwutlenku krzemu z zakresu 500 nm — 90 nm,

krzem domieszkowany borem (rezystywnos$¢ ponizej 10 Q-cm),
grubosc¢ krzemu z zakresu 0.5 cm -1 cm,

llos$é: 4 sztuki

2. Grafen pokryty PMMA na miedzi:

6 cm x 4 cm,

ruchliwos¢ nosnikéw grafenu na dwutlenku krzemu powyzej 1000 cm2/V:s,
grubos$¢ grafenu ponizej 1 nm,

grubos¢ miedzi ponizej 20 um,

chropowatos¢ miedzi ponizej 100 nm,

grubos¢ PMMA ponizej 100 nm,

llosé: 1 sztuka.

3. Wysoko zorientowany grafit pirolityczny (ang. Highly Oriented Pyrolitic Graphite):

12 mm x 12 mm X 2 mm,

wykorzystywany jako probka testowa w skaningowym mikroskopie tunelowym,
ZYB,

pozwalajgcy na wykonanie kontaktoéw do folii diamentowej o grubosci 1 ym oraz
chropowatos$ci rzedu 100 nm,

llosé: 2 sztuki.

Czes¢ 2 Monokrysztaty czarnego fosforu, 3g

wysokiej czystosci (99, 995%) czarny fosfor w postaci duzych krysztatéw, zapakowany w
sposob zabezpieczajgcy przed wilgocig i tlenem.



